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高纯铟提纯技术研究进展
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[摘摇 要]摇 铟是一种优质的稀贵金属元素,当铟的纯度达到 99郾 999% (5N)时,被称为高纯铟。 高纯铟

在性能稳定性与可控性方面显著优于工业级纯度的铟,在电子芯片、国防军工等高尖端领域具有重要应

用价值。 本文对制备和提纯高纯铟的各种可用技术及最新研究进展进行了综述,重点探讨了萃取法、离
子交换法、电解法、区域熔炼法、蒸馏法和吸附法等方法的优缺点。 萃取法具有节省能源、操作方便的优

势,但需使用大量有机溶剂、酸性溶液,后续还要解决废水处理、环境污染问题;离子交换法具有可重复

利用、再生容易的优点,应用较为广泛,但存在制备技术复杂、设备要求高、费用较高的缺点,未来进一步

降低生产成本,该技术将有广阔的发展前景;电解法所需设备简单、操作环境友好、工序简单,不仅能分

离杂质,还可以利用电子直接还原金属离子,但生产周期长、电能消耗大,后续还需要对电解液废液进行

处理回收;区域熔炼法具有高效、节能、环保、工艺流程简单可控的优势,但对原材料纯度要求高,对分配

系数在 1 左右的杂质纯化效果不好;蒸馏法无污染、操作简单,但效率低,设备和能耗成本高,在高温蒸

馏过程中还可能产生有害物质。 未来高纯铟提纯除了需要改进现有技术、优化核心工艺参数外,亟需引

入人工智能,探索先进提纯技术产业化生产路径。
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0摇 引言
铟,是一种稀贵金属元素,地壳中铟的含量仅为

0郾 052 ppm(10 - 6,质量比) [1],其质地柔软,呈银白

色,在元素周期表中的原子序数是 49,原子量为

114郾 82,属于第 13 族,并且通常在化合物中呈正三

价[2]。 铟及其氧化物具有低熔点、高沸点、高延展

性、高导电性等优点[3],铟与黄金类似,几乎可以无

限压缩变形,一般情况下,其作为增强相与其他金属

形成合金,铟的纯度越高,合金的强度、硬度和耐腐

蚀性越好、越稳定可控[2]。 目前铟已被广泛应用于

集成电路、太阳能电池、半导体、显示面板、生物医学

等高科技领域[3]。
绝大部分铟用于生产 ITO(氧化铟锡),其由

90% (wt) In2O3和 10% (wt)SnO2组成,二者的纯度

都必须在 99郾 99%以上,ITO 生产消耗的铟占全球

铟消耗的 70%以上[4] 。 铟制 ITO 经常被制成靶材

和薄膜,从而进一步被应用到电子芯片、显示屏、
光伏薄膜、发光二极管等[5 - 6] 。 目前,其他的铟制

化合物,如铟锌氧化物或铟镓锌氧化物,已经被证

明是高性能的半导体材料,在未来,可能也将在薄

膜晶体管和高性能显示器件中显示出巨大的潜

力[7] 。
铟是制造太阳能光伏板的关键半导体材料,而

铟制的第二代光伏铜铟镓硒化物(CIGS)也因其更

低的成本、更低的能耗、更高的稳定性而越来越受欢

迎,并且取代了传统的晶体硅模块[8]。
铟在生物医学上的应用也十分广泛。 医学上常
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常使用高纯铟来作为底层材料,其不仅能够制备医

药复合物,比如抗菌、抗癌、生物成像、放射性药物、
光动力化疗的铟复合物[9],还能够作为合金元素提

供良好的性能,比如在钛合金中引入铟可以提高牙

科植入物所需的机械性能和耐腐蚀性。 最重要的

是,铟在牙科材料中被认为是无毒元素[10]。
铟在国防军工行业中被广泛使用,最主要的就

是高性能红外探测器,随着铟的纯度提高,合成的铟

化物性能越好、越稳定可控,(通常要求铟的纯度在

6 N 甚至 7 N 以上[11] )红外探测器的性能越好。 比

如锑化铟(InSb),是制备红外探测器的首选材料,常
被用于导弹制导、光电侦察、气体探测、天文航天等

领域[12 - 13]。
现有资料表明,我国铟产量在全球占首位,占

比接近 60% ,铟矿储量更是居全世界首位,占比超

过 70% 。 虽然我国拥有铟矿资源优势,但在铟利

用上由于技术限制,大部分只处于产业链的最上

游,面临低价出口铟原料、高价进口铟产品的

处境。

目前,制备和提纯高纯铟的主流方法主要包括

萃取法、离子交换法、电解法、区域熔炼法、蒸馏法

等[14 - 16]。

1摇 萃取法
萃取法一般处于提纯过程的上游操作,此法所

得到的产物是液态,然后再采用电解等技术制得固

态物质。 萃取法可以提取和分离元素周期表中绝大

多数的元素,并可应用于多个领域,其通用于石油炼

制工业,也广泛应用于化学、冶金、食品和原子能等

工业,目前仍在发展中。 例如萃取已应用于石油馏

分工序的分离和精制,铀、钍、钚的提取和纯化,有色

金属、稀有金属、贵重金属的提取和分离,抗菌素、有
机酸、生物碱的提取,以及废水处理等。 从废旧

LED 显示器中回收铟的流程如图 1[17] 所示,从废

LED 中细菌浸出(生物浸出)铟,然后进行溶剂萃

取、剥离和沉淀,再通过不同的细菌浸出工艺回收其

他关键金属(Sr 和 Al)。

图 1摇 LED 显示器中萃取回收铟的流程图[17]

Fig. 1摇 Flow chart of indium extraction and recovery from LED displays[17]
摇

摇 摇 萃取法是铟纯化应用最广泛的方法之一,工艺

流程由萃取、洗涤、反萃取三个基本步骤构成,其本

质是利用萃取剂对铟和其他杂质亲和力差异巨大的

原理,使铟被萃取而杂质不被萃取,从而达到提取铟

的目的。
目前常用的铟萃取剂为有机磷萃取剂,如双(2鄄

乙基己基)磷酸 (D2EHPA)、磷酸三丁酯 (TBP)、
Cyanex 923(三烷基膦氧化物的混合物)和双(2,4,

4鄄三甲基戊基)膦酸 (Cyanex 272),在萃取的过程

中,萃取剂种类、pH 值、萃取温度、萃取时间等等因

素均对萃取效果有重要影响。 萃取剂种类不同对铟

的选择性不同导致提取效率会不相同;pH 值影响到

萃取剂对铟的选择性,例如 D2EHPA 提取铟离子的

过程是通过阳离子交换机制进行的,随着溶液中

H + 浓度的增加,阳离子交换机制受到抑制;萃取时

间影响萃取剂和铟离子反应时间从而影响萃取效
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率,在一定范围内,萃取时间越长萃取率越大;萃取

温度会影响样品的溶解度、扩散、表面张力和其他特

性,也可能会导致溶质分解。
D2HEPA(双(2鄄乙基己基)磷酸)对铟萃取具有

较好的选择性,萃取过程中磷氧官能团与铟离子发

生络合反应,从而将铟分离出来。 Li 等[18] 研究表

明,以某企业锌渣样品为原料,采用 15% D2EHPA
进行三级萃取,可实现铟回收率高于 90% ;随后,使
用 4 Mol HCl 从 D2EHPA 有机相中反萃铟,反萃率

高达 95郾 4% 。 D2EHPA 萃取金属阳离子反应见式

(1),反萃取反应见式(2);式中,Mx + 指金属离子,
RH 代表提取剂种类 D2EHPA,其作用类似于液体

阳离子交换剂,m 表示提取剂的缔合程度。
Mx + + n(RH) 詤詤m MRx(RH) nm - x + xH + (1)
InA3·(HA) 3 詤詤+3HCl InCl3 + (H2A2) 3 (2)

Sumitra 等[19]发现 D2HEPA 可以选择性分离晶

态 Zn,对铟的提取效果显著;Tan 等[19] 考察了萃取

剂的浓度和萃取时间、A / O 比等因素对 D2EHPA 提

取铟的影响,结果表明在 A / O 相位比为 4、用 15%
D2EHPA 和 85% 煤油的有机相进行 5 min 萃取时,
萃取效率达到最佳 99郾 13% ,存在反应式(3)。 该方

法解决了铟回收过程中硫酸和铟胶结锌粉的问

题[20]。
In3 +

(aq) + 3(HR) 2,(org 寅) InR3(RH) 3,(org) + 3H +
(aq)

(3)
针对传统 SX(湿法冶金)系统方案存在的缺

点,许 多 学 者 进 行 了 工 艺 改 进。 Jorge 等[21] 将

D2HEPA 作为增塑剂和萃取剂合成 PIM,在最佳提

取条件搅拌时间 3郾 1 h、mD2HEPA / mPVC =0郾 015 的

条件下,铟的提取率高于 90% ,PIM 最多可重复使

用 5 次;与传统 SX 系统相比,PIMs 更稳定,可以多

次重复地使用,且不需要使用大量的有机溶剂。
PIM 膜即固有微孔聚合物膜,具有微尺度孔隙率

特征。
选择合适的萃取剂是研究萃取法分离提取铟的

一个重要方向。 Chen 等[22] 提出在 KI 存在下使用

冠醚(CE)溶剂做萃取剂,再采用 HCl 气提方法从

100 mL 含有 In3 + 的溶液(50 ppm In3 + )中回收铟,结
果表 明 在 冠 醚 /铟 物 质 的 量 比 为 4、 KI 浓 度

0郾 5 mol / L、溶液 pH 值 = 1 的条件下,B18C6(苯并鄄
18鄄冠鄄6鄄醚)可在 0郾 5 min 内完成铟的提取,提取效

率达 99% 以上;Chen 等[23] 还提出在 CE / In 物质的

量比为 4 时使用 KCl 辅助提取铟,即在 KCl 存在下

使用冠醚溶剂做萃取剂,采用 HCl 气提方法回收

铟,该方法利用了[CE鄄K] + 和 InI -
4 形成络合物的机

理。 这两种方案是一种高效的提纯铟的途径,但是

仍然存在大量使用有机溶剂和酸性溶剂的问题,环
保性有待提升。 此外,Li 等[24]研究了另一种萃取剂

CyphosIL101(四烷基磷离子液体),其具有高热稳定

性和化学稳定性,比铵基类 ILs 在选择性气提法过

程中毒性更小,研究表明在提取 0郾 001 mol / L In3 + 过

程中,铟离子和 Cyphos IL 101(四烷基磷离子液体)
可反应生成络合物,杂质能够被有效去除,铟回收率

大于 99% 。
表 1 为各萃取铟体系对比分析。

2摇 离子交换法
离子交换法也常用于铟的提取分离,该方法利

用溶液中离子与离子交换剂上离子进行交换来提取

或去除溶液中某些离子,离子交换剂通过交换和再

生可反复使用。 通常使用离子交换树脂和离子交换

膜作为交换剂。 离子交换树脂分为阳离子树脂和阴

离子树脂两大类;离子交换膜按功能及结构的不同,
可分为阳离子交换膜、阴离子交换膜、两性交换膜、
镶嵌离子交换膜、聚电解质复合物膜等五种类型。
离子交换膜和离子交换树脂构造相同,只是表现形

式不同。 一些特殊离子交换膜结构如图 2 所示。
Su鄄Kyung Lee 等[25] 采用 LewatitTP207 树脂提

取铟溶液(采用水溶解 InCl3·4H2 O 制备,铟浓度

100 mg / L)中铟,结果表明,在 pH = 0郾 8、温度 25 益
时,经过四次循环吸附,铟的吸附和解吸效率仍高达

99% 。 Mohammad Assefi 等[26] 探讨了 LewatitTP208
树脂、LewatitTP260 树脂和 AmberliteIRA743 树脂对

铟吸附效果,结果表明,在 pH =2、温度 25 益的条件

下,1 g LewatitTP208 树脂吸附 25 mL 30 mg / L 铟浸

出液 30 min,铟回收率高达 99% ,优于其他两种树

脂。 这两种方法都利用了树脂可交换离子与铟离子

的强吸附性或结合性,且与其他杂质离子结合性差

的机理,将铟提取出来,将杂质离子去除,这类方案

是一种稳定、高效、成本低廉的提取铟方法。
有学者对提取铟过程的杂质去除进行了研

究。 Charlotte 等[27] 从 废 LCD 中 提 取 铟, 利 用

LewatitVPOC1026树脂洗脱 In3 + ,研究发现,在 25 益
和 70 益下,LewatitVPOC1026 树脂对铟离子吸附可
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摇 摇 摇 表 1摇 各萃取铟体系对比分析表

Table 1摇 Comparison and analysis of various indium extraction systems
萃取剂体系 萃取机理 体系优点 体系缺点

15% D2HEPA 联合三级

提取法

以二倍体形式存在的 D2HEPA 只和

In3 + 反应结合,从而提取出铟。

In3 +
(aq) + 3(HR) 2,(org 寅)

InR3(RH) 3,(org) + 3H +
(aq)

萃取铟效率高(95郾 4% ),有利于提高实

际应用中的工艺效率。

使用大量有机溶剂和酸性

溶剂,造成环境污染,成本

高昂。

40% D2HEPA 联 合 PIM
系统

PIM 膜上的 D2HEPA 只和 In3 + 反应

结合,从而提取出铟。

萃取铟效率高,可重复利用性能高且性

能稳定,减少有机溶剂使用量,环保性

能提升,PIM 操作过程简单且经济效益

较提高。

使用有机溶剂,酸性溶剂仍

具有不环保性,成本较高。

KI 联合冠醚溶剂

冠醚形成配合物[ CE - K ] + ,配合

物只与 InI -
4 缔合形成 CEs鄄KInI4,从

而提取出铟。

具有优异的萃取动力学和选择性,萃取

铟效率高(大于 99% ),有利于提高实

际应用中的工艺效率。

使用大量有机溶剂和酸性

溶剂,造成环境污染,成本

高昂。

KCl 联合冠醚溶剂

冠醚形成配合物[CE鄄K ] + ,配合物

与 InCl -
4 缔合形成 CEs鄄KInCl4,从而

提取出铟。

具有优异的萃取动力学和选择性,萃取

铟效率高(大于 99% ),有利于提高实

际应用中的工艺效率。

使用大量有机溶剂和酸性

溶剂,造成环境污染,成本

高昂。

CyphosIL101

CyphosIL101 只和 In3 + 反应结合,从
而提取出铟。

In3 +
(aq) + 3Cl -

(aq) + [R3R忆PCl] (org 抗扛)

[R3R忆PInCl4] (org)

萃取铟效率高(大于 99% ),毒性较小

便于处理,环保性能有提升。

使用大量有机溶剂和酸性

溶剂造成环境污染、成本高

昂。

图 2摇 部分特殊离子交换膜结构

Fig. 2摇 Partial view of special ion exchange membranes
摇

达 34郾 6 和 27郾 2 mg / g。 在 25 益和 70 益下分别发生

反应式(4)和(5)。 该方法通过形成特定化合物,最
终将铟成功分离,这是一种简单和低廉的实现铟提

取分离的方法,推进了铟的回收再利用工艺发展。
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In3 + + 3(R2OPOH 抗扛) In(R2OPO) 3 + 3H + (4)
In3 + +4(R2OPOH 抗扛) In(R2OPO)3(R2OPOH) +3H +

(5)

3摇 电解提纯
电解提纯法是利用电化学反应原理制备、提纯

高纯铟最常用的一项技术,是一种化学提纯方法,常
用于将 2N 级粗铟提纯至 5N 级纯铟,即高纯铟提纯

工艺第一阶段。 如图 3 所示,电解提纯铟工艺利用

精铟、电解质和阳极铟合金的密度差形成液体分层,
在酸性电解液中通入直流电,阳极中的铟就会产生

电化学反应,比 In3 + 离子活泼的金属离子与 In3 + 离

子一起进入电解液,而活泼性比铟低的金属离子不

发生电化学溶解,无法进入到电解液,最后沉积在阳

极泥当中;而由于 In3 + 离子的得电子能力比其他活

泼金属离子强,所以最先析出,从而实现分离,在阴

极生成高纯度金属铟[28 - 30]。

图 3摇 电解主要装置示意图

Fig. 3摇 Schematic diagram of the main
electrolysis apparatus

摇

2024 年 Fan 等[30 - 31]提出了一种结合支持向量

回归(SVR)和多目标遗传算法(NSGA鄄域)的机器学

习优化方法,成功测量出电解工艺的最佳参数(In3 +

浓度 80 ~ 90 g·L - 1,NaCl 浓度 85 ~ 120 g·L - 1,明胶

浓度 0郾 5 ~ 0郾 6 g·L - 1,电流密度 65 ~ 70 A·m - 2,
pH =2郾 5,极间距 40 ~ 60 mm),结果表明,采用上述

优化参数进行电解精炼实验,所得产品的 Cu 和 Pb
元素含量低于国家 5N 铟标准。 该方法成功实现了

铟电解精炼关键杂质元素(Cu, Pb)含量的协同优

化,为高纯铟的高效稳定生产提供了数据驱动的优

化策略。
有学者采用液态铟作为工作电极进行了高纯铟

制备。 Cui 等[32]在熔融 LiCl鄄KCl 中,于 450 益条件

下 研究了 In2O3的电化学氧化还原过程,试验采用

液态锡和液态锌作为阴极,1郾 7 V 恒压电解 2 h,结果

表明,在液态阴极下可以制备铟,这为电解铟提供了

新的思路。
有学者在针对性去除某些杂质方面也取得了

突破。 Xu 等[4] 针对常规电解提纯中难以去除的

Cd、Pb、Sn 三种杂质,采用共晶共沉淀法去除溶液

中的 Pb2 + ,预电解去除溶液中的 Sn2 + ,通过加热活

化 In3 + ,减少阴极中 Cd2 + 的沉积,该工艺省去了传

统工艺中将卤化盐和粗铟一起高温冶炼来去除

镉、铅和锡过程,使该工艺更加高效,需要的设备

更简单,废物排放更少,只需一次电解精炼即可将

99%的粗铟提纯至 99郾 99% 以上。 Hou 等[3, 33] 研

究锡离子对铟电沉积行为的影响发现,在硫酸铟

电解液中加入 SnSO4,浓度达到 5 000 mg / L 时,杂
质锡比铟先析出,这为针对性去除锡提供了一个

很好的解决方案。
近几年来,超声波辅助电解工艺备受关注,超声

波搅拌不仅可以加速质量传递,清洁电极表面,还能

提高反应速率,从而提高电沉积效率,超声电解是超

声与电解提纯相结合的一种改进的电化学方法[34],
其基本原理如图 4 所示。 2016 年,Hosein Kafashan
等[35 - 36]将超声波与电解提纯结合利用,大幅提高了

电解效率,例如在处理含有还原铜的溶液时,在超声

辅助下,铜还原在 10 min 内完成而在 80 益下常规加

热,该过程需要大约 17 h,由此可见超声波电解较一

般电解具备显著优势。

图 4摇 超声波电解基本原理图

Fig. 4摇 Basic principle diagram of ultrasonic
electrolysis

4摇 区域熔炼
区域精炼是一种深度提纯金属的技术,可用于

各种金属的提纯,如锗、锡、铝、铈、铟、镉、镓等,其本

质是利用杂质元素在主金属固态和熔融状态下溶解
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度的差异,使杂质析出或改变杂质元素的分布,理论

上,该技术可以获得高达 8N 的高纯度金属[37]。
当杂质扩散界面随精炼区移动时,凝固界面处

的杂质可以随着精炼区移动而不断在液体或固体移

动,最终,杂质被集中在金属锭的首尾两端,而中间

部分被部分纯化。 大多数杂质在固体金属中的溶解

度远低于在液体金属中的溶解度,这导致这些杂质

在区域熔炼时发生强烈的偏析。 有利于杂质的去

除。 因此,经过多次区域精炼后,杂质可以在尾端被

大量富集区。 区域熔炼提纯原理如图 5 所示[38]。

图 5摇 区域熔炼法原理图

Fig. 5摇 Schematic diagram of the regional melting method
摇

摇 摇 区域熔炼法通常作为提纯金属的最终步骤,被
广泛运用于生产当中,如 Nyrstar 、YoungPoong 、PPM
Pure Metals GmbH、Teck、Dowa Electronics Co. ,Ltd、
Indium Corporation、广东先导稀材股份有限公司等

众多半导体及稀贵金属提纯公司应用此方法对金属

铟进行提纯。
Yang[39]认为锭长 /面积长比、容器类型和纯度、

环境气体组成、真空度等是实现金属产品纯度的限

制,杂质的平衡分布系数 k0是决定杂质迁移率的关

键因素,其贯穿于离析提纯过程。 平衡分配系数 k0

不是固定的,因此引入有效分配系数 keff来提高区域

精炼效率。 最简单的方法是优化 keff(式(6)),可以

看出,驻 值越大,keff也越大,不利于区域细化[38]。
keff = k0 / [k0 + (1 - k0)e - f驻 / D] (6)

式中:f 为区域熔化速率;D 为杂质扩散速率;驻 为附

面层厚度。
熔区移动速度(即区域精炼速度)的选择直接影

响提纯效率,从而关系到生产成本[40]。 Zhang[41]在提

纯金属锡时发现,当区域精炼速率从 1郾 4 mm / min 降

低到 0郾 6 mm / min 时,经过 10 次精炼后,钢锭中的金

属纯度从 99郾 998 24%提高到 99郾 999 06% 。 Wan[42]

发现当区域精炼速率为 1 mm / min 时,铝含量大于

5 N(99郾 9992% )样品。 Prasad[40]在提纯碲时对工艺

参数进行了优化,发现区域熔化速度为 30 mm / h 时

效果较好,可获得 7 N 纯碲材料。
Li 等[43]针对多精炼区设计了真空区精炼系统,

其可以在无需高真空条件下制备高纯 6N 铟,并且

可以显著降低技术门槛和气体原料成本,具有良好

的应用前景。 搭配加入外场通常有利于加快扩散和

结晶速度,比如电流场、磁场等,在精炼过程中施加

电流场可以通过电迁移改善凝固界面处杂质的偏

析,如 Dost 等[38]在精炼镉过程中施加电流场,结果

表明,外场的加入可以提高镉中杂质的迁移速度,该
结果对于高纯铟的提纯同样具有借鉴意义。

5摇 蒸馏法
在密闭条件下设定相同温度时,不同的金属具

有不同的饱和蒸气压。 根据这一原理,可以初步判

断杂质能否从基体金属中分离出来。 真空蒸馏利用

这一原理分离基体金属和杂质,原理如图 6 所示。
在真空加热环境中,饱和蒸气压高的杂质率先挥发

到气相中,然后蒸气在冷凝作用下变成固体晶体,附
着在冷凝器管的管壁上;蒸气压相对较低的杂质将

留在真空底部的坩埚中实现分离[44]。 真空蒸馏具

有过程短、效率高、环保等优点,此外,其具有节能和

清洁生产的优势,已被广泛应用于合金分离和二次

资源回收。 如国内外知名企业 Indium Corporation、
ALB Materials Inc、 Rasa Industries, Ltd、 PPM Pure
Metals GmbH、 Indium Corporation、Recylex Group 等

公司均使用此方法进行深度提纯。
在真空度一定时,蒸馏温度和蒸馏时间是提纯

工艺最大的影响因素。 Gao 等[45] 采用真空气化定

向冷凝技术从铅阳极泥中提取碲,结果表明,在一定

的条件范围内,金属的挥发速率与蒸馏温度和时间

成正比。
Liang 等[46]设计了卧式分级冷凝真空炉,其通

过具有高精度的温度控制系统来控制加热和冷凝,
当对挥发区进行加热时,可在石英管内形成由高到
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图 6摇 蒸馏装置原理图

Fig. 6摇 Schematic diagram of distillation apparatus
摇

低的温度场。 Xu 等[44] 不断对设备进行改进优化,
利用电磁感应的电磁力将金属材料悬浮在石英管

中,在电磁感应的加热和搅拌下,杂质挥发得更充

分,同时可避免坩埚对物料的污染。
此外,多级精馏也备受关注。 在提纯高纯铟的

实验中,采用先低温精馏后高温精馏的方法,大幅降

低了杂质含量,提高了金属的提纯率。 Li 等[47]改进

了蒸馏法,采用多级精馏的方法,先低温精馏后高温

精馏,大大降低了杂质的含量,铟在第一阶段的残留

物中挥发,与饱和蒸气压较低的 Ag、Sn、Cu、Fe、Ni
和 Si 等杂质元素分离,产生精制铟。 2023 年,Chen
等[48]提出了一种新的两段真空蒸馏方法,低温精馏

(1 223 K,保温时间 3 h)和高温精馏(1 473 K,保温

时间 5 h),在 7 伊 10 - 3 Pa 的系统压力下,成功地将

粗铟(99% wt% )纯化为精铟(99郾 995wt% )。 该策

略有望替代传统的电解工艺,实现精炼铟的清洁生

产,达到绿色冶炼的目的。

6摇 吸附法
除了上述制备提纯方法外,还有其他许多能够

有效提纯铟的方法,比如吸附法、升华法,其中吸附

法被证明是最有前景的方法,因为在吸附剂解吸过

程中,铟离子以高纯度铟离子的形式分离,并且铟离

子解吸后,吸附剂可以重新用于铟离子的分离[49]。
近年来,由于 MOF(金属有机框架)可以通过添

加不同官能团,表现出较高的选择吸附性和吸附量,
因此备受关注。 2024 年, Li 等[50] 报道了一项引入

了 TA 分子的新型吸附剂 MOF -808 -TA,新MOF-

808-TA 对铟的吸附量远远大于未修饰的MOF-
808,达到 173郾 3 mg / g; Zhao 等[51] 将一种纳米级

MOF(UIO-66-(COOH) 2)嵌入到海藻酸钠中形成

UiO-66-(COOH) 2 / SA 复合微珠,这种微珠具有高

抗压性和高吸附量,间歇吸附实验表明,在 In3 + 浓度

为 100 mg·L - 1时,UiO-66-(COOH) 2 / SA 珠的 In3 +

吸附量为 81郾 2 mg·g - 1,为吸附分离铟提供了一种有

效的吸附剂。
还有多篇文献报道了其他对铟有优良吸附性的

复合物。 2021 年, Li 等[52] 报道了一种由三聚氰胺

和甲酸合成的富含羟基和胺的聚三聚氰胺甲酸网络

(PAN鄄FA),将其作为吸附剂对铟进行分离,这种复

合物廉价、合成简单,并且对铟的吸附量大,在温度

30 益、pH = 4郾 0 ~ 6郾 0 的酸性水溶液中,该吸附剂对

In3 + 的吸附能力达到 206郾 3 mg·g - 1,这是迄今为止

报道的铟吸附剂中吸附能力最高的。 2023 年,新型

嘧啶基吸附剂被报道,研究表明其对铟具有较高选

择吸附性, 但也需要进行补充研究, 以优化其

性能[53]。

7摇 总结及展望
7郾 1摇 主要提纯方法的优缺点

萃取法可在常温操作,应用广泛,具有节省能

源、操作方便的优势;但目前使用的萃取剂都是有机

溶剂,需使用大量有机溶剂、酸性溶液,后续还要解

决废水处理、环境污染问题。
离子交换法借助于固体离子交换剂提纯,具有

可重复利用、再生容易的优点,应用较为广泛;但目
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前存在制备技术复杂、设备要求高、费用较高的缺

点。 未来,离子交换法作为一种可再生的提纯技术,
通过进一步降低生产成本,将有广阔的发展前景。

电解法批量生产能力大于蒸馏、冶炼等高耗能

物理工艺,所需设备也更简单,操作环境更友好,工
序更简单,不仅能分离杂质,还可以利用电子直接还

原金属离子;但电解法生产周期长、电能消耗大的缺

点,后续还需要对电解液废液进行处理回收。
区域熔炼法能够提纯制备高纯度的金属,而且

不会对环境产生污染,具有高效、节能、环保、工艺流

程简单可控法人优势;但该技术对原材料纯度要求

高,对分配系数在 1 左右的杂质纯化效果不好。
蒸馏法也可生产制备高纯度的金属,并且无污

染,操作简单;但蒸馏法效率低、设备和能耗成本高,
在高温蒸馏过程中还可能产生有害物质。
7郾 2摇 建议和展望

不同的高纯铟制备提纯方法都有各自的特点和

优缺点,需要针对应用场景和具体情况,选择合适的

制备提纯方法,也可以采用多种方法联合提纯来达

到目的,目前高纯铟能够达到的最高纯度为 8N
(99郾 999 999% )。 未来高纯铟的制备研究还需要关

注以下几个方面。
1)针对不同的高纯铟制备方法,进行改进和升

级,不断优化其核心工艺参数,减少成本,简化流程。
2)进一步发展高纯金属的分析检测技术,从而

更深入探索高纯金属的纯化机理。 目前的分析检测

技术还达不到实时监测,对区域熔炼过程中杂质的

迁移机理研究不够深入。
3)在生产建设中引入人工智能,稳定产品质

量。 由于高纯金属制备流程长,且受环境影响,关键

工序无法固定工艺参数,使得产品质量不稳定。 在

生产建设中引入人工智能,利用大数据大模型,贯穿

全流程提纯制备,以数字化驱动工艺生产,这是未来

必须探索的一个方向。
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Research progress on purification technology of high purity indium
ZHU Yanqiu1, ZHAO Pan1, LIANG Hongjia1, QIU Jingwen1, JIANG Yijing1,

ZHANG Xinguang2, WANG Longbin2

(1. School of Resources, Environment and Materials, Guangxi University, Nanning 530004, China;
2. China Rare Earth Guangxi Co. , Nanning 530000, China)

Abstract: Indium is a high鄄quality rare and precious metal element. When its purity reaches 99郾 999% (5N), it
is referred to as high鄄purity indium. High鄄purity indium exhibits significantly superior performance, stability, and
controllability compared to industrial鄄grade indium, making it highly valuable in advanced fields such as electronic
chips and national defense. This paper provides a comprehensive review of various available technologies for the
preparation and purification of high鄄purity indium, along with the latest research progress. The advantages and
disadvantages of key methods, including solvent extraction, ion exchange, electrolysis, zone melting, distillation,
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and adsorption, are critically analyzed. Solvent extraction offers advantages such as energy efficiency and
operational convenience, but it requires extensive use of organic solvents and acidic solutions, posing challenges in
wastewater treatment and environmental pollution. Ion exchange is widely applied due to its reusability and ease of
regeneration; however, its complex preparation technology, high equipment requirements, and elevated costs limit
its broader adoption. Future reductions in production costs could significantly enhance its prospects. Electrolysis
features simple equipment, environmentally friendly operation, and straightforward procedures, enabling both
impurity separation and direct reduction of metal ions via electrons. Nevertheless, its long production cycles, high
energy consumption, and the need for post鄄treatment of electrolyte waste remain drawbacks. Zone melting is highly
efficient, energy鄄saving, and environmentally benign, with a simple and controllable process, yet it demands high鄄
purity raw materials and exhibits limited effectiveness in purifying impurities with partition coefficients close to 1.
Distillation is pollution鄄free and operationally simple but suffers from low efficiency, high equipment and energy
costs, and potential generation of hazardous substances during high鄄temperature processes. Beyond improving
existing technologies and optimizing core process parameters, future advancements in high鄄purity indium
purification urgently require the integration of artificial intelligence and the exploration of industrialized pathways for
advanced purification techniques.
Key words: high purity indium; purification process; extraction; ion exchange; electrolysis; area smelting;
distillation;
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打造行业关键共性技术高质量供给中国有研共性技术研究院成立

9 月 17 日,中国有研科技集团有限公司(以下简称“中国有研冶)共性技术研究院成立暨有色金属行业

共性技术研讨会在京召开。 中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林,国务院国资委科技创新局局长方

磊,中国有研党委书记、董事长赵晓晨出席会议并致辞。 中国工程院院士干勇、刘炯天作主旨报告。
葛红林对中国有研共性技术研究院提出 4 点期盼:一是勇攀高峰,不断攻克行业关键共性技术。 聚焦战

略性结构材料、稀土新材料、智能传感与先进功能材料、高品质原材料、新材料表征评价等关键领域,不断突

破重大共性技术攻关,为行业高质量发展打下坚实根基。 二是勇担使命,支撑引领行业高质量发展。 聚焦产

业转型升级的重大需求,围绕新一代信息技术、航空航天、国防军工、新能源、高端装备等重点产业链,加速科

技成果转化,推动战略性新兴产业壮大。 三是开放创新,释放协同创新的集聚效应。 加快推动产学研用深度

融合,突破体制机制和门户壁垒,联合集聚创新资源,全面提升体系化攻坚合力,加快构建有色金属行业的协

同创新生态。 四是深化变革,大力提升行业创新效能。 勇于探索符合重大共性技术攻关规律的新型科研组

织模式,积极拓展大数据、人工智能等技术在行业研发和生产中的深度应用,提升行业数智化水平。 通过机

制创新与模式变革,不断提升行业整体创新效能。

(资料来源:中国有色金属报)
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